附件5． 电信系  全英 研究生课程简介(中英文各一份)
	课程名称：现代大规模集成电路选讲(电路必选)
	课程代码：181.903

	课程类型：■ 博士专修课程    □ 硕士专修课程

	考核方式：  全英文考试                            
	教学方式：全英文讲授

	适用专业：   电子类研究生
	适用层次：■ 硕士  ■  博士

	开课学期：    春季   
	总学时：32
	学分：2

	先修课程要求：无

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术方向

	魏晓云（负责人）
	副教授
	电路与系统
	34
	半导体器件，射频微电子，无线通信

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	课程负责教师留学经历及学术专长简介：
魏晓云，2004.8-2008.12，美国奥本大学，微电子专业，博士学位。

本人攻读博士期间负责了多项半导体器件特性分析、测量、建模及电路设计方面的工作。包括与IBM合作的CMOS器件片上测量系统的研究，与Intel合作的CMOS器件非线性特性的研究，与NASA合作的SiGe HBT和CMOS器件及电路的防辐射技术的研究等。工作涉及半导体器件物理特性的研究，电路及版图设计，高频和低频特性测量等方面。在工作和学习的过程中，本人积累了丰富的半导体器件及电路基础知识、设计及测量经验，希望可以通过这门课程传授给更多的高级研究人员，为国家储备集成电路设计人才作出贡献。



	课程教学目标：

本课程讲授数字CMOS VLSI设计的基础知识， 包括设计规则，设计方法，仿真手段，设计指标的均衡考虑等。目的是使学生了解先进的VLSI设计方法，能够独立进行数字CMOS基础电路的设计和仿真。 
课程大纲：（章节目录）
第一章  绪论 (4学时)
§1.1  集成电路简介
§1.2  CMOS工艺简介
§1.3  基本设计原则
第二章 CMOS器件特性 (8学时)
§2.1  MOS结构
§2.2  CMOS结构
§2.3  反相器设计
§2.4  仿真及工艺尺寸缩小对设计指标的影响
§2.5  电容效应
§2.6  低功耗设计
第三章 CMOS电路设计 (16学时)
§3.1  静态CMOS设计
§3.2  动态CMOS设计
§3.3  锁存器和寄存器设计
§3.4  运算模块设计
§3.5  存储器设计
考核方式：
期末考试：基础知识及电路分析部分的笔试

课程设计：科技论文的写作及汇报



	全英文教材： 

Digital Integrated Circuits, A Design Perspective, 2nd edition, Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolic, Prentice Hall, 2003. 

	主要参考书：

1. Modern VLSI design, IP-based design, 4th edition, Wayne Wolf, Prentice Hall, 2009.
2. Fundamentals of modern VLSI devices, 2nd edition, Yuan Taur, Tak H. Ning, Cambridge University press, 2009. 
3．数字VLSI芯片设计-使用Cadence和Synopsys CAD工具，Erik Brunvand著，周润德译，电子工业出版社，2009。
4．超大规模集成电路与系统导论，John P. Uyemura著，周润德译，电子工业出版社，2004。

5．CMOS VLSI Design, A Circuits and Systems Perspective,4th edition, Neil H. E. Weste, David Money Harris, Addison-Wesley, 2011. 





